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Hersteller: VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden
Betrieb des Kombinates VEB Carl Zeiss JENA

Organisation 1024 x 4 Bit
Bidirektionale Datenein- und-susginge

Tristate-Ausgangastulen
Ein- und Ausgiinge TTL-kompatibel
Betriebsspannung Ug{; =5V 2 10%
Datenerhalt bis Uﬂcs = 2 ¥V (Schlafzustand)
Tachnologie CHMOS =SGT
Bauform Gehluse ATHE pach 'TGL 26 T13/02; Ausflhrung Plastgehiuse
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Der Sghaltkrels U 6548 DC ist ein schneller statischer Schreib-Lese.-Speicher mlt wahlfreiem Zugriff
(sHAM) in der Orgasnisationsform 1024 Worte x 4 Bit. Er ist fir den Einsats in Gerfiten der Daten-
verarbeltung, der Auntomstislerungstechnik und der kommereiellen Elektronik beatimmt.

Aufgrund der gerimgen Leistungsaufnahme ist er besonders fiir batterlegepufferts und traghare
Gerite gesignet.

Typ _ CS-gugriffsseit Art

U 6548 DC 20 20 na (Selektionatyp)
U 6548 DC 35 35 na (Grundtyp)
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Bild 3: Blockschaltbild




1/89 (14) _ 3 U 6548 DC

Funktions by

Die Schaltkreisa U 6548 DC bestehen aus folgenden Teilschaltungemn:

= Adresseneingangsschaltung flr 10 Adressenleitungen

- Speichermatrix mit &4 Zeilen und B4 Spalten

- Spaltendekoder mit 4 Schreib-/Leseverstirkern
Zeilendekoder =
= Taktsteusrung

- 4 bldirektionele Detenvinglinge/-susginge

Im Ruhegustand (08 = #) sind die Datenausgéinge DQO bie DQ3 hochohmig. Die Auswehl des Schaltkrelses
erfolgt mit G5 = L. Die Adressenbits pur Auswehl der 4 spezlellen Speichereellen werden von den
Adresseneingingen AO bis A9 mit der H/L-Flanke von €5 in das Adressenregister Ubernommern.

Belm Schreiben (05 = L, ¥B = L) werden die Daten an DQ0 bis DQD in der LOW-Fhase von WE in die
Speichermatrix singeschricben.

Beim Lesen (08 = L, W& = H) stehen die Daten der 4 susgewdhlten Speichersellen nach Ablauf der Zu-
griffaceit niederchmig an den Datenausglngen DQO bis DQI sur Verflgung.

Bin Schlafzustand ist withrend dea Ruhezustandes durch Absenken der Betriebsapannmung mijglich. In
diesem Schlafsuatend (2 V < U{.‘E < 4,5 V) mud der Schaltkreis durch {8 = H inaktiviert werden.

Hach Beendigung des Schlafzustendes bel Ugg > 4,3 V iat fir die Internen Vorladungen die Einhal tung
der Zeit typ. notwendig.

Alle Ein- und Ausgiinge sind TTL-kompatibel.

feitdiagramme { siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild T)

Eignale Flaenken

k = hdresseneingeng H = Ubergeng nach H

D = Dateneingeng L = Ubergeng nech L

@ = Datenausgang V = Ubergang in giltigen Zustand

0 = Chipaktivierung X « Ubergang in ungiiltigen oder beliebigen Zustand
W = Schreib=Lese=Stouerung Z =« lUbergeng in hochohmigen Zustend

Flenkenanstiege=- und Flenkenabfellzediten: Coutmax = YTlHmex * 2 ng, gemessen twischen Upg = 0,8V
und Um - Eﬂm - 0,2) ¥V,

Gremzwerts

Kurzsedchen min, mex, Einheit
Betriebsspanmung Uag =0,5 T v
Gpannung an ellen Fin=
und Ausgingen - Ups Uy =01,5 e g v
Geaamtverlust= g - 0,5 'I'
leistung tot :
Ungebungstemperatur 'l-ﬂ 0 T0 g

Betriebgbedingunpen

Alle Spanmungen sind suf 1]‘55 = Q ¥V (Masse) zu bezichen.
Dis Behandlungsvorschriften fir W0S-Scheltkreise aind einsuhel ten.
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Kurzzeichen b 55?5 De3s U 6548 DC20 Einheit
min. maX. min. MAX.
Betrieocaspannung Upp 4,5 343 445 545 v
Betriebss
im Schlafzustand uum 2 - 2 -
L-Eingengsspamung Uy, =0, 0,8 0,3 0,8 1)
H-Eingsngespannung Upy 2,2 Uygs0y5 2,2 +0,5 v 2
Umgebungatemperatur o 0 70 0 0 %
{B-I=Impulsdauer L 35 = 20 - ns
f8-B-Impulsdsuer toucL 15 - 10 - nas
f8=L=Impulndaner toroms 70 = 40 - ns 1)
Adressenvorhaltezelt tLW.:L
! 10 - 5 - na
Adrespenhal tezeit tCI.LK
TE-L-Impulsdauer tyoam )
#E-Impulevorhal te-
zalt t'l'.l.rCB
WE=Impulshal tezedt torwm ¢ 35 - 20 - ne
Datenvorhal tezeit
gegeniiber ‘nm
Datenvorhaltezeit
gegenliber tover
Schreib-Lese-Abstand tyHCL
Lese=5chrelb=Abstand tqm . 1] - 0 - na
Datenverzigerung
wu W y1ov
WE-Vorhalt tyrc,
WE-Nachlauf oW
Zykluszelt tm 50 - 30 - ns
torcne 83 - 50 - ns P
R hug s Iarea. & 0 0 8
¥ 8 5o Bu~- - = ne
stand CHUL
Erholseit nach Schlaf~  ty...  T— - T - ns )

zustand

”Bj.m.ugn Unterschreitung bis -2 V fir dis Dauer von 10 ns innerhalb einer Zykluszeit ist zu-
liinsig.

2) zusatsbedingung fiir U 6548 DCIS: (oo = Unpdpax ™ 298 ¥

nﬁ-:llt mur fiir kombinierten Lese=Schreib-Zyklus



)y, - Avsinken der Betriebsspannung

i‘.':ILI..TFi = Ansteigen der Betriebsspanmmng
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Kenngrifen
Die Kemngriiben in der folgenden Tabelle gelten flir die vorher genannten Betriebebedingungen, wenn

nicht snders angegeben. B
Alle Spannungen sind auf Ugg = 0 V (Masse) su besiehen.

Kurzzeichen

5 U 6548 DC

U 6548 DCIS U &548 DE20 Einheit
min. mAX, min. MAX .
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Din vorl Datenblaner dienan
susschisaliich der Informetion!

Es konnen darsus kaine Lafer
lichkeiten oder Produktion '
hichksiten abgeleitet werden
Andsrungen im Sinne des techni
schan Fortschnitts sind vorbehalten

Mainzar Strafa 25
Barlin, 1035
Teleton: 5 80 05 21, Telex. 011 2881 011 3055




